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Surge On-state Current （ITSM） 

Breakover Voltage vs Junction Temperature

On-state Voltage vs On-state Current
オン電圧-オン電流 電力損失曲線 過渡熱抵抗 

VBO-Tj特性 
Holding Current vs Junction Temperature
IH-Tj特性 
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Pulse On-state Current Rating （ITRM） 
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Pulse On-state Current Derating （ITRM） 




